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A 0.32 0.37 0.40 E2 0.43 0.48 0.53
Al 0.00 0.02 0.05 e 0.650 BSC
b 0.18 0.23 0.28 L1 0.205 REF
c 0.102 REF E 0.95 1.00 1.05
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JRAS V1.1

11 /12



c\ Gu A& PT2041A
N7 s
8.5 DFN1x1-4L{RH{EE
e _ iNl\ l€Do»  e——Pr—> I a—— T
i) e g |
e e |
T i i = 5 {
ol Lol te—tat o7 I
— i Yo | | i | [i-ro
PIN1 —Di1pr——
§ § Al \e
DFN1*1-4L FjJ &5 &
Kl 11 DFN1x1-4L %15 7~ =
# 8 DFN1x1-4L %7y R~
Unit: mm
Symbol Min Typ Max Symbol Min Typ Max
W 7.9 8.00 8.10 D1 - 0.7 0.8
A0 1.15 1.25 1.35 DO - 1.50 1.60
BO 1.15 1.25 1.35 PO 3.90 4.00 4.10
KO 0.47 0.57 0.67 P1 3.90 4.00 4.10
E 1.65 1.75 1.85 P2 1.90 2.00 2.10
3.40 3.50 3.60 0.18 0.23 0.28
0 6°
9. [A%LEFE
WAS | BHiex XA HM
V1.0 HIR 2021-06-09
V1.1 T HTDFNA*1-4 L5 38 M e 28 % 2021-09-23

RA&5 V1.1

12 / 12



	1. 产品概述
	2. 主要特性
	3. 系统框图
	4.  封装及引脚说明
	5. 功能描述
	5.1 输出模式和选项脚位
	5.2 按键最长输出时间
	5.3 低功耗模式
	5.4 灵敏度调整

	6. 应用电路
	7. 电气特性
	7.1 电气特性极限参数
	7.2 直流特性

	8. 封装信息
	8.1 SOT23-6封装
	8.2 DFN2x2-6L封装尺寸
	8.3 DFN2x2-6L编带信息
	8.4 DFN1x1-4L封装尺寸
	8.5 DFN1x1-4L编带信息

	9. 历史记录

